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Сформулирована модель катодного слоя тлеющего газового разряда при наличии на поверхности
катода тонкой диэлектрической пленки, в которой принимается во внимание полевая эмиссия
электронов из металлической подложки катода в пленку. Показано, что вольт-амперная характери-
стика такого разряда является медленно растущей или падающей, и это может быть причиной экс-
периментально наблюдающейся его неустойчивости.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в различных областях чело-

веческой деятельности используются газоразряд-
ные приборы. Они разделяются на приборы тлею-
щего разряда (например, газовые лазеры) и прибо-
ры дугового разряда (осветительные лампы) [1–3].
В приборах тлеющего разряда после приложения
напряжения между электродами происходит про-
бой рабочего газа и зажигается тлеющий разряд,
который поддерживается в течение всего времени
их работы. В приборах же дугового разряда сначала
также зажигается тлеющий разряд, а через некото-
рое время температура катода в результате его на-
грева потоком тепла, поступающего из разряда,
достигает значений, при которых возможна тер-
моэлектронная эмиссия, и разряд переходит в ду-
говой. Срок службы обоих типов газоразрядных
приборов в значительной степени определяется
процессом распыления их катода в тлеющем раз-
ряде ионами и быстрыми атомами, образующи-
мися при резонансной перезарядке ионов на ато-
мах рабочего газа (так как долговечность прибо-
ров дугового разряда в непрерывном режиме
работы существенно больше, чем в режиме пери-
одических включений-выключений [4, 5]).

Особенностью тлеющего разряда является су-
ществование тонкого положительно заряженного
катодного слоя с большой напряженностью элек-
трического поля (в то время как в остальной части
разряда она достаточно мала) и с падением на-
пряжения на нем порядка 102 вольт. Уменьшение

катодного падения напряжения  обусловливает
снижение энергий ионов и атомов, бомбардирую-
щих поверхность катода в разряде, а следовательно,
уменьшение интенсивности его распыления. Ве-
личина  существенно зависит от эффективного
коэффициента ионно-электронной эмиссии като-
да , равного среднему числу электронов, необ-
ходимых для поддержания разряда, которые эмит-
тируются с его поверхности в расчете на один пада-
ющий на нее ион [1, 2].

Один из способов увеличения  и уменьше-
ния катодного падения напряжения разряда 
состоит в формировании на поверхности катода
тонкой диэлектрической оксидной пленки [6, 7].
В разряде, в результате бомбардировки катода
ионами, на пленке накапливается положитель-
ный заряд, что приводит к возникновению в ней
электрического поля. Когда его напряженность
достигает величины порядка 108–109 В ⋅ м–1, начи-
нается полевая эмиссия электронов из металли-
ческой подложки катода в пленку. Такие электро-
ны двигаются в пленке, ускоряясь электрическим
полем и тормозясь при столкновениях с фонона-
ми, и, достигая ее внешней границы, нейтрализу-
ют поверхностный заряд, что приводит к установ-
лению стационарного режима разряда. При этом
некоторая доля электронов , величина которой
называется эмиссионной эффективностью пленки
[8], может иметь энергии, достаточные для преодо-
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ления потенциального барьера на поверхности
пленки, и выходить из нее, увеличивая  [9].

Влияние диэлектрической пленки на эмисси-
онные свойства катода с учетом зависимости ее
эмиссионной эффективности от характеристик
разряда исследовалось ранее в работах [10, 11]
лишь для случая слаботочного (Таунсендовского)
разряда, в котором объемный заряд достаточно
мал и не оказывает влияния на распределение
электрического поля в разрядном промежутке. В
данной работе сформулирована самосогласован-
ная модель катодного слоя тлеющего разряда при
наличии на катоде тонкой диэлектрической плен-
ки, рассчитаны его характеристики и оценена роль
полевой электронной эмиссии из металлической
подложки катода в его поддержании.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Пусть на катоде газоразрядного прибора нахо-
дится тонкая диэлектрическая пленка толщиной

. При его бомбардировке ионами в тлеющем
разряде на поверхности пленки накапливается по-
ложительный заряд, в результате чего в ней возни-
кает электрическое поле с напряженностью .
При достижении ею величины порядка 108 В ⋅ м–1

начинается полевая эмиссия электронов из ме-
таллической подложки катода в зону проводимо-
сти пленки, макроскопическая плотность тока
которой определяется формулой Фаулера–Норд-
гейма [12, 13]:

(1)

где a = 1.54 · 10–6 A · эВ · В–2, b = 6.83 · 109 В · эВ–3/2 · м–1,
c = 3.79 · 10–5 эВ · м1/2 · В–1/2, y0 = c(Ef/εf)1/2/ϕb,

 + , t2(y0) = 1 + (1/9) ×

× ,  [14] – высота потен-
циального барьера на границе подложки и пленки,

 – работа выхода подложки,  и  – электрон-
ное сродство и высокочастотная диэлектрическая
проницаемость материала пленки,  – доля по-
верхности границы металл-диэлектрик вблизи
вершин ее рельефа, с которой, вследствие усиле-
ния на них напряженности электрического поля,
осуществляется полевая электронная эмиссия.

Напряженность электрического поля  в плен-
ке вблизи вершин рельефа на ее границе с подлож-
кой в установившемся режиме разряда может быть
найдена из условия равенства плотности разрядно-
го тока  и макроскопической плотности тока поле-
вой электронной эмиссии в пленку [10, 15]:

(2)
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а эмиссионная эффективность пленки определя-
ется выражением [11, 16]:

(3)

где   –
‒ ,   – ширина потенци-
ального барьера на границе металл–диэлектрик
для электронов с энергией вблизи уровня Ферми
металла,  и  – заряд и масса электрона,

,  – постоянная Планка,  и  – сред-
няя длина пробега электрона в пленке между его
столкновениями с фононами и теряемая при та-
ком столкновении энергия.

При бомбардировке катода ионами, поступа-
ющими из разряда, плотность тока которых равна

, с него происходит эмиссия электронов с плот-
ностью тока  [2, 17], где  – коэффициент
ионно-электронной эмиссии материала катода,

 – доля эмитированных с катода
электронов, не возвращающихся на его поверх-
ность вследствие рассеяния на атомах рабочего
газа,  – средняя скорость эмитируемых катодом
электронов,  – дрейфовая скорость электронов
в газе у катода.

Эффективный же коэффициент ионно-элек-
тронной эмиссии катода при этом равен [9, 11]:

(4)

где  .
Пусть катодный слой тлеющего разряда распо-

ложен между плоскостью  и катодом с ди-
электрической пленкой, поверхность которого
совпадает с плоскостью , где  – длина ка-
тодного слоя. Эмитируемые с катода электроны
двигаются в направлении анода, а ионы, образу-
ющиеся при ионизации ими атомов рабочего га-
за, – в направлении катода. Связь между плотно-
стью тока тлеющего разряда  и вели-
чиной катодного падения напряжения разряда 
задается при этом соотношением [1, 18]:

(5)

где ,  – давление рабочего га-
за,  – длина перезарядки иона в газе,  и  – за-
ряд и масса иона,  – диэлектрическая постоянная.

В самостоятельном разряде выполняется усло-
вие поддержания разряда [1]:

(6)
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где  – ионизационный

коэффициент рабочего газа,  – рас-
пределение напряженности электрического поля в
катодном слое,  и  – постоянные для данного
рода газа.

Уравнения (1)–(6) образуют систему, позволя-
ющую рассчитать характеристики катодного слоя
тлеющего разряда при наличии на катоде тонкой
диэлектрической пленки, в том числе его катод-
ное падение напряжения , как функции плот-
ности разрядного тока.

Вычисления проводились для тлеющего разряда
с алюминиевым катодом без диэлектрической
пленки и при наличии на его поверхности пленки
Al2O3. Использовались следующие значения пара-
метров [11, 16, 19]: , , ,

, , , где
 – концентрация рабочего газа, причем величина

отношения  в последнем соотношении бе-

рется в килотаунсендах ( ).
При расчете в работе [11] эмиссионной эффек-

тивности диэлектрической пленки оксида алю-
миния на катоде в слаботочном разряде с плотно-
стью разрядного тока  порядка  ис-
пользовалось значение  из [8]. В
тлеющем же разряде плотность тока , а в соот-
ветствии с соотношением (2) и плотность тока
полевой электронной эмиссии в пленку , пре-
восходит его величину в слаботочном разряде на
несколько порядков [1]. Поэтому, как следует из
выражения (1), напряженность  электрическо-
го поля в пленке, обеспечивающая нужную вели-
чину , в тлеющем разряде должна быть большей,
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чем в слаботочном разряде. Это обусловливает бо-
лее высокие энергии электронов, движущихся в
пленке, и меньшую среднюю длину  их пробега в
ней между столкновениями с фононами, так как
для электронов с энергией до 10 эВ величина 
уменьшатся с увеличением их энергии [20, 21].
Для учета этого фактора в данной работе исполь-
зовалось приближенное выражение для зависи-
мости  вида:

(7)

где  и  – значения
 и , характерные для слаботочного разряда

[11]. Значение коэффициента  в нем най-
дено из условия, что, как экспериментально уста-
новлено в работе [22], при формировании на катоде
пленки оксида алюминия толщиной 
катодное падение напряжения тлеющего разряда
в гелии уменьшается с 180 до 90 В.

Вычисленные с использованием соотноше-
ний (1)–(7) зависимости основных характери-
стик катодного слоя разряда при наличии на нем
диэлектрической пленки толщиной  и
при ее отсутствии (т.е. при ) как функции
плотности разрядного тока  в тлеющем разряде в
аргоне ( , ) приведены на
рис. 1–4. Из рис. 2 и 3 видно, в частности, что на-
личие на катоде тонкой диэлектрической пленки
обусловливает существенное улучшение его эмис-
сионных свойств, причем величины  и  растут
с увеличением  вследствие увеличения напряжен-
ности  электрического поля в пленке (см. рис. 1),
сопровождающегося ростом энергий электронов у
ее внешней границы.
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Рис. 1. Зависимость напряженности электрического
поля в диэлектрической пленке от плотности разряд-
ного тока.
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Рис. 2. Зависимость эмиссионной эффективности
пленки от плотности разрядного тока.
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Из рис. 4, где представлена рассчитанная зави-
симость катодного падения напряжения разряда

 от плотности разрядного тока  (т.е. его вольт-
амперная характеристика), следует, что для разря-
да с катодом без диэлектрической пленки имеет
место согласие результатов расчета с эксперимен-
тальными данными из работы [23], подтверждаю-
щее удовлетворительную точность использован-
ной модели катодного слоя тлеющего разряда. На-
личие же тонкой диэлектрической пленки на
катоде приводит к существенному снижению 
при той же плотности разрядного тока  вслед-
ствие бóльшего значения . В частности, при
толщине пленки, равной 7 нм, вольт-амперная
характеристика разряда является намного мед-
леннее растущей, чем в случае катода без оксид-
ной пленки. Это должно приводить к снижению
энергий бомбардирующих катод ионов и атомов
рабочего газа, а следовательно, к уменьшению
интенсивности его распыления в разряде и увели-
чению долговечности.

При наличии на катоде более толстой пленки
(см. рис. 4) или при большей длине пробега элек-
тронов в диэлектрике между их столкновениями с
фононами снижение катодного падения напря-
жения разряда , обусловленное полевой элек-
тронной эмиссией, может быть еще более значи-
тельным. В таком случае вольт-амперная характе-
ристика тлеющего разряда может стать падающей,
а его дифференциальное сопротивление – отрица-
тельным, что, как показано в [24, 25], является
условием его неустойчивости, т.е. возникновения в
разряде колебательных процессов, наблюдавшихся
в [26] при наличии на электродах диэлектрических
пленок оксида алюминия толщиной порядка 10 нм.

cU j

cU
j

γeff

cU

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе построена самосогласованная модель
катодного слоя тлеющего разряда при наличии на
катоде тонкой диэлектрической пленки. В ней
принимается во внимание, что в разряде, вслед-
ствие накопления положительных зарядов на по-
верхности пленки, в диэлектрике возникает
сильное электрическое поле, обусловливающее
возникновение полевой эмиссии электронов из
металлической подложки катода в пленку. Учи-
тывается также зависимость эмиссионной эф-
фективности пленки, равной доле эмиттируемых
в пленку электронов, которые выходят из нее в
разряд и улучшают эмиссионные свойства катода,
от параметров пленки и разрядных условий.

Рассчитаны зависимости характеристик тлею-
щего разряда в аргоне с катодом, на поверхности
которого находится пленка оксида алюминия, от
плотности разрядного тока и показано, что поле-
вая электронная эмиссия может приводить к су-
щественному увеличению эффективного коэф-
фициента ионно-электронной эмиссии катода. В
результате, вольт-амперная характеристика тако-
го разряда, в отличие от случая разряда с металли-
ческим катодом, является слабо растущей, а при
определенных условиях – падающей, что может
быть причиной экспериментально наблюдавшей-
ся неустойчивости разряда при наличии на катоде
тонкой диэлектрической пленки.

Работа выполнена в рамках реализации госу-
дарственного задания “Организация проведения
научных исследований” Минобрнауки РФ в МГТУ
им. Н.Э. Баумана (проект 3.8408.2017/6.7) при
финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Калужской области (проект № 18-42-400001).

Рис. 3. Зависимость эффективного коэффициента
ионно-электронной эмиссии катода без диэлектри-
ческой пленки (штриховая линия) и с пленкой
(сплошная линия) от плотности разрядного тока.
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Рис. 4. Вольт-амперная характеристика тлеющего
разряда в аргоне с катодом без диэлектрической плен-
ки (штриховая линия), а также с пленкой толщиной 7
нм (сплошная линия 1) и 8 нм (сплошная линия 2).
Точки – экспериментальные значения  [23].

0

100

200

300

500

200

10–5 10–4 10–3

1
2

Uc, В

j/p2, А · м–2 · Па–2

cU



850

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  том 84  № 6  2020

КРИСТЯ и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. Долгопруд-

ный: ИД “Интеллект”, 2009. 736 с.
2. Кудрявцев А.А., Смирнов А.С., Цендин Л.Д. Физика

тлеющего разряда. СПб.: Лань, 2010. 512 с.
3. Schwieger J., Baumann B., Wolff M. et al. // J. Phys.

Conf. Ser. 2015. V. 655. Art. № 012045.
4. Byszewski W.W., Li Y.M., Budinger A.B., Gregor P.D. //

Plasma Sources Sci. Technol. 1996. V. 5. № 4. P. 720.
5. Hadrath S., Beck M., Garner R.C. et al. // J. Phys. D.

2007. V. 40. № 1. P. 163.
6. Lee M.-B., Hahm S.-H., Lee J.-H., Song Y.-H. // Appl.

Phys. Lett. 2005. V. 86. № 12. Art. № 123511.
7. Ptitsin V. // J. Phys. Conf. Ser. 2011. V. 291. № 1. Art.

№ 012019.
8. Suzuki M., Sagawa M., Kusunoki T. et al. // IEEE

Trans. ED. 2012. V. 59. № 8. P. 2256.
9. Bondarenko G.G., Fisher M.R., Kristya V.I. // Vacuum.

2016. V. 129. P. 188.
10. Бондаренко Г.Г., Фишер М.Р., Мьо Ти Ха, Кристя В.И. //

Изв. вузов. Физ. 2019. Т. 62. № 1. С. 72; Bondarenko G.G.,
Fisher M.R., Myo Thi Ha, Kristya V.I. // Russ. Phys. J.
2019. V. 62. № 1. P. 82.

11. Кристя В.И., Мьо Ти Ха, Фишер М.Р. // Поверх-
ность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. исслед.
2019. № 4. С. 79; Kristya V.I., Myo Thi Ha, Fisher M.R. //
J. Surf. Invest.: X-ray, Synchrotron Neutron Tech.
2019. V. 13. № 2. P. 339.

12. Modinos A. Field, thermionic, and secondary electron
emission spectroscopy. N.Y.: Plenum Press, 1984. 376 p.

13. Forbes R.G. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 89. № 11. Art.
№ 113122.

14. Hickmott T.W. // J. Appl. Phys. 2010. V. 108. Art.
№ 093703.

15. Hickmott T.W. // J. Appl. Phys. 2000. V. 87. Art.
№ 7903.

16. Bondarenko G.G., Kristya V.I., Savichkin D.O. // Vacu-
um. 2018. V. 149. P. 114.

17. Phelps A.V., Petrović Z.Lj. // Plasma Sources Sci. Technol.
1999. V. 8. № 3. P. R21.

18. Кристя В.И., Йе Наинг Тун // Изв. РАН. Сер. физ.
2014. Т. 78. № 6. С. 752; Kristya V.I., Ye Naing Tun //
Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2014. V. 78. № 6. P. 549.

19. Donko Z. // Phys. Rev. E. 2001. V. 64. № 2. Art.
№ 026401.

20. Ashley J.C., Tung C.J., Ritchie R.H. // IEEE Trans. Nucl.
Sci. 1975. V. 22. № 6. P. 2533.

21. Кортов В.С., Звонарев С.В. // Изв. вузов. Физ. 2008.
Т. 51. № 3. С. 52; Kortov V.S., Zvonarev S.V. // Russ.
Phys. J. 2008. V. 51. № 3. P. 277.

22. Крютченко О.Н., Маннанов А.Ф., Носов А.А. и др. //
Поверхность. Физ., хим., мех. 1994. № 6. С. 93.

23. Rózsa K., Gallagher A. // Phys. Rev. E. 1995. V. 52. № 1.
P. 913.

24. Phelps A.V., Petrovič Z.Lj., Jelenkovič B.M. // Phys.
Rev. E. 1993. V. 47. № 4. P. 2825.

25. Mokrov M.S., Raizer Yu.P. // Plasma Sources Sci.
Technol. 2008. V. 17. № 3. Art. № 035031.

26. Гуторов К.М., Визгалов И.В., Маркина Е.А., Кур-
наев В.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2010. Т. 74. № 2.
С. 208; Gutorov K.M., Vizgaliv I.V., Markina E.A., Kur-
naev V.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2010. V. 74.
№ 2. P. 188.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


